Information

KT 829 A, KT 829 B. KT 829 W. KT 829 G 1/88 (12)
Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

NP-Leistungs- und Schalitransistoren

Die Transistoren KT 829 A/ «ee B/ s2e W/ ... G sind Silizium-npn-Darlingtontransistoren in
Mesa-Flanartechnik.

Sie pind vorgesehen flir den Einsatz in NF-Verstédrkern sowle fiir mllgemeine Schaltungesnwendungen.
Bauform: KT-28-2 nach GOST 18472-82 bzw.

C=68 nach TGL 39546

( & T0-220)

(siehe Bild 1)

Masse; max., 3 g
Innere Schaltung: siehe Bild 2
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Bild 1: Bauform
KT 329 L!-Q-Bfiiln'f'-tﬁ
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Bild 2: Innere Schal
KT 829 A/...B/

Grenzwerte eesW/eeel

bed zﬁ;uh = =40 ... +85 °C

KenngriéBen Kurzzeichen KT 829 A ..« G MaB- MeBSbedingungen
einheit

Kollektor-Basia= u Bra s 100 v
ipanmmg ¢ E: 80 .“..

W: 60 v

G: 45 v
Kollektor-Emitter=- U EOmax Az 100 v
Spannung c y 80 v

: Wi 60 v

G: 45 v
Emitter=-Basis~ U 5 v
Spannung EBmax
Kollektorstrom Ic 8 A
Kollektor-Spitzen=- I 12 A t. = 500 ,us; Q & 10
strom Clmax P /
Basisstrom b S — 0,2 A
Verlustleistung Povar 1 60 v Yoage € 25 %

2 ' - UE-T,E‘F;IE-EA

Sperrschichttempe- 150 %
r::ur L%m
Wirmewd derstand ch;j P 2,08 K/W

#

1 1n Temperaturbereich von t. .. = +25 ... 485 °¢ wird Pomay Dach folgender Formel berechnet:

Tomex =+/jmax - *oase
Rinje
Hierbei ist Rthju der innere Wirmewiderstand,der aus dem SOAR-Bereich zu ermitteln ist.
(Bi14 3)
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Kenmwerte

bei vd'ﬂ- 25 ¥ 10 %

Kurzzeichen

H 529 l;ii'n!‘..'f‘..u

Eenngrtbe KT B29 A ... G MaB- MeBbedingungen
min. MmAX . einheit

Kollektor=-RHest- IGBD A 0,2 mA UCB = 100 V¥
strom B: 0,2 mA Ugg = 80V

W: 0,2 mA Usg = 60V

G: 0.2 m'l. UGB = *5 ‘r
Emitter~Basia- 2 mh =5V; I.=0
Reststrom Tes0 Ven s
Kollektor-Emitter- U Az 100 v

. (BR)CEO
I'}unhhrunh B: 80 v i 00
¥ : W: 60 v c

G: 45 v
Gleichstromver- 750 U= 3V; I,=3A
stérkung in Bg CE P e
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter= i1} 2 v I 0OA = 12 mA
S&ttigungs- Chass g Apia
spannung
g\;.:i.n-Em:l:ier- "BEaa.t 2,5 v Lo = 3,0 A IB = 12 mA
spannung
Betrag der Kurz- F | P 0,4 Um = 3V; I A
schluBstromver- 21E g E.E 13 lﬂ:l g" &
stériung in S
Emitterachaltung
bei HF

Die folgénden Kurvendarstellungen sind typische VerlHufe und tragen rein informativen Charakter.

Die Angabe der 95 %~Grenzen dient der Verdeutlichung der mglichen Streubreite (
——mmme-—-- (Grenzen der 95 %-Verteilung)

Abhlingigkeit;

typische
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Bild 3: Verlustlei -Reduktion im

Temperaturbereich

tﬂ“ = 425, ii"‘Bﬁ H
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Bild 5: L‘ypisuhe Eingmgasennlinim
(fur t ... = +25°¢C
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Bild 4: %Huhatlulllli;-rdlrhnitlblrtiah SOAR

fir t € +25°C
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Bild T: Typische Ausgangskemnlinien
im Anrmgnbaniuhq
(fr t, ..o = +25 °C )
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Bild 8: 'r{ sche Abhingigkeit des Stromver-
8

-.fuktornovum Kollektorstrom
{fﬂrtcmnﬂ‘ﬁﬁ, Uc-:}?]

Bild 9: Typische Abhiingigkeit des
Kollektor-Restatromes von der
Geh#dusetemperatur

Bild 10: Typische Abhi#ngigkeit der
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
vom Widerstand der Basig=
Emitter-Beschaltung {RBE}
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AV Pribory po luprovodniko

faf KMBS 126 = 0,336,292 TU
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